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внешними воздействиями в композитных сверхпроводниках и сверхпроводящих пленках. Вторая глава посвящена исследованию динамики распространения нор мальной зоны в композитных сверхпроводниках при быстром изменении транспорт ного тока и внешнего магнитного поля. В третьей главе исследована динамика разрушения
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высокотемпературных композитных сверхпроводниках [180,181] и сверхпро водящих пленках [166,183,184], охлаждаемых жидким азотом. Рост удельного сопро тивления сверхпроводника (матрицы) с температурой приводит к неограниченному джоулеву саморазогреву сверхпроводника при достаточно в ы с о к о м токе [185-188]. Ниже
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